74112 tentti 18.12.2001/ER

1. a) Taajuus f; MOSFETille on maéritelty niin, ettd transistorin source- ja drain terminaalien
ollessa ac-maassa, ac (eli piensignaali) virtavahvistus saa arvon yksi. Todista, ettd
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Huomaa, ettd fy ei sisdlla S/D-liitoskapasitanssia.
b).Kun saturaatiossa biasvirta on kiinnitetty, pienin sallittu drain-source jénnite voidaan viahentid
vain kasvattamalla transistorin leveytti, ja siten kapasitansseja. Olettaen, ettd
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Mit4 tama yhtil6 kertoo kdyttojannitteen vaikutuksesta transistorin noopeuteen?

2. Kiyttden Millerin teoreemaa laske napa, joka liittyy seuraavan kuvan solmupisteeseen X
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Selita, miten navat ja nollat yleensi vaikuttavat operaatiovahvistimen toimintaan.

3. Selosta vihintdédn kuusi sovitustapaa, miten layoutin suunnittelussa voidaan kiyttii
4. Mitka ovat merkittavimmat kohinatyypit(noise) (kaavan ja selitys)

a) BJT:ssd, Selosta myos, millaisia kohinaléhteitd ne ovat ja mistd ne riippuvat

b) MOSFET:ssi? Selosta my6s, millaisia kohinaléhteitd ne ovat ja misté ne riippuvat

5) Mitké ovat merkittdavimmat rakenne-erot NMOS ja PMOS transistorien vililld ja miten ne erot
vaikuttavat suunnitteluun?



